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摘要(译)

本发明揭露了一种适用于一电致发光装置的像素结构及其制造方法，该
像素结构至少包括一开关晶体管、一驱动晶体管以及一电致发光元件。
开关晶体管与驱动晶体管电连接，而开关晶体管以及驱动晶体管的载流
子迁移率不相同，且电致发光元件与驱动晶体管电连接。而制造方法可
还包括使用一灰阶光掩模的工艺方式形成不同载流子迁移率的开关晶体
管与驱动晶体管。
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